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Рис. 1.	LDMOS-пристрій ART4K0FX

LDMOS-пристрій ART4K0FX (рис.  1) 
не  тільки перевершує своїх поперед

ників, але й випереджає конкурентні 
пристрої, які часто рекламуються як 
такі, що мають «напругу пробою 500 В», 
особливо в реальних умовах, в яких по-
винні працювати промислові пристрої 
РЧ-потужності.

У режимі безперервної роботи 
класу  AB при напрузі живлення 65  В 
ART4K0FX забезпечує вихідну потуж-
ність на рівні 2  кВт із ККД 86 %, що на 
понад 300 Вт перевищує показники по-
ширеного ART2K0. Для високоефектив-
них імпульсних радіочастотних рішень 
він забезпечує 1.2 кВт у класі E при ККД 
89 %, що на понад 200 Вт більше, ніж 
у попередніх моделей.

При роботі в імпульсному режимі та 
при напрузі VDS = 75  В ART4K0FX здат-
ний досягати пікової потужності 4 кВт, що 
робить його придатним для використан-
ня в  імпульсних RF-системах, де необхідні 
як висока миттєва потужність, так і висока 
стійкість до невідповідності навантаження.

Ключовою відмінністю ART4K0FX є 
філософія проєктування, що базуєть-
ся на напрузі пробою. Хоча деякі ви-
робники прагнуть досягти дедалі вищих 
значень BVdss і рекламують їх як показ-
ник надійності, результати масштабних 
порівняльних випробувань, проведених 
спільно з провідними OEM-виробни-
ками, демонструють, що такий підхід 
призводить до значного зниження про-
дуктивності. Підвищення BVdss шляхом 
збільшення довжини розширення стоку 
додає значну внутрішню ємність, що 
обмежує робочу частоту, перешкоджає 
ефективній роботі класу  E, підвищує 
температуру переходу через знижен-
ня ККД і, зрештою, погіршує надійність 
пристрою в довгостроковій перспективі.

Компанія Ampleon обрала інший 
шлях. На платформі ART напруга про-

бою навмисно встановлюється на опти-
мальному рівні, що забезпечує баланс 
між напругою пробою, ємністю, тепло-
вими характеристиками та надійністю 
для максимального підвищення стійкості 
в реальних умовах експлуатації. Такий 
комплексний інженерний підхід дозво-
ляє ART4K0FX витримувати екстремальні 
умови невідповідності та імпульси нако-
пиченої енергії, які регулярно виникають 
у  промислових потужних RFсистемах. 
Пристрої ART продемонстрували здат-
ність витримувати VSWR до 65:1 при 
підвищених напругах живлення без ка-
тастрофічних відмов. Вони залишають-
ся працездатними навіть при коротко-
часному перевищенні напруги пробою 
та витримують короткочасні імпульсні 
навантаження, що перевищують 50 кВт 
на одну секцію кристала, під час при-
скорених випробувань.

Не менш важливо, що ART4K0FX 
зберігає стабільні характеристики про
бою протягом усього терміну експлуа
тації, не демонструючи помітного по-
гіршення характеристик навіть після 
численних циклів увімкнення/вимкнення 
радіочастотного сигналу — у цій сфері 
конкурентні пристрої на «500 В» не ви-
тримували навіть двох років таких цик
лів, незважаючи на номінально вищі 
технічні характеристики щодо пробою.

Теплові характеристики ще більше 
підвищують надійність пристрою. Модель 
ART4K0FX відрізняється низьким тепловим 
опором (0.07 К/Вт), що забезпечує ниж-
чу температуру при роботі на високих 
рівнях потужності. Деякі постачальники 
намагаються компенсувати обмеження 
ефективності, використовуючи компо-
зитні матеріали для фланців з метою зни-
ження Rth, але такі методи часто погір-
шують міцність через гірші механічні та 
теплові характеристики при значних від-
мінностях сигналів. Порівняльний аналіз 

підтверджує, що навіть при нижчому Rth 
ці пристрої швидше зношуються, оскіль-
ки на поведінку температури переходу 
впливає саме знижена ефективність, а не 
матеріали фланців. Досягаючи низького 
теплового опору без таких компромісів, 
Ampleon зберігає як теплову ефектив-
ність, так і неперевершену міцність.

«ART4K0FX — це значний крок впе-
ред у розвитку промислових систем ра-
діочастотного живлення», — зазначив 
Хусем Шуїк (Houssem Schuic), старший 
директор з управління маркетингом про-
дукції компанії Ampleon. — Багато ви-
робників зосереджуються на основних 
параметрах, таких як надзвичайно висо-
кий BVdss, але в реальних промислових 
застосуваннях надійність визначається 
тим, як пристрій поводиться в умовах 
невідповідності, термічного навантажен
ня, подій, пов’язаних із накопиченою 
енергією, та безперервних циклів, а не 
статичними цифрами в технічному описі. 
ART4K0FX було розроблено саме для цих 
реальних умов».

ART4K0FX розміщений у перевіре-
ному керамічному корпусі SOT539A 
з  повітряною порожниною, працює на 
частоті до 450 МГц і має життєвий цикл 
( product longevity ) 15 років.

Додаткову інформацію щодо 
продукції компанії Ampleon мож-
на отримати, звернувшись до офі-
ційного дистриб’ютора в Україні — 
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ART4K0FX — новий LDMOS-пристрій 
потужністю 4 кВт

Компанія Ampleon оголосила про випуск ART4K0FX — новітньо-
го та найпотужнішого представника лінійки LDMOS-пристроїв 
Advanced Rugged Technology (ART). Розроблений для найвимог-
ливіших промислових потужних RF-систем, ART4K0FX встановлює 
новий стандарт ефективності, міцності та стабільної надійності.

https://www.ampleon.com/pip/ART4K0FX.htm

